
ELECTRÓNICA I 

1º teste - 3/5/2007 - sem consulta - Duração 2h30m 

 

1 . Transístores de junção bipolar (2+4) 

A figura 1, representa um andar de emissor comum. Os dados são β =100, VBE=0.7V, VCC=5V, RC=1kΩ, 

e RG=1kΩ. 

 

a) Dimensione RB de modo que, no PFR, VCE=2.5V. Explique a função dos condensadores C1 e C2. 

b) Desenhe o esquema incremental do circuito. Calcule o ganho de tensão Gv=vo/vg,  as resistências de 

entrada Ri=vi/ii, e saída Ro=vo/io. 

 

2 . Transístores de efeito de campo (3+5) 

A figura 2 apresenta um circuito digital NMOS, onde VDD=5V, K1=8mA/V
2
, K2=2mA/V

2
, Vt1=Vt2=1V. 

 

a) Desenhe um esboço da característica de transferência v0(vI), indicando as diferentes zonas de 

funcionamento dos transístores. Calcule os pontos limites entre essas zonas. 

b) Calcule VOH, VOL e tpLH (admita CL=1pF). Justificando a sua resposta, indique se os transístores têm 

efeito de corpo,. 

 

3 . Díodos (3+3) 

Considere o circuito da figura 3, onde vI tem um valor entre 0 e 5V. Admita que R=100Ω, e os díodos têm 

VD0=0.65V e rd=8Ω. 

vI vO

R

D

D

 

a) Desenhe a característica de transferência v0(vI), calculando os ponto notáveis. 

b) Admita que a entrada vI tem um valor médio de 3V com um “ripple” de 100mV. Calcule o “ripple” na 

saída v0. Sugestão: use os modelos incrementais. 

 








